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Katdy z ukiadéw sk2ada sie z dwéoh identycznych czte-

rostopniowyoh lioznikéw zbudowanyoch = przerzutnikéw MCY 74520N
typu D. Zmiana stanu wyjéé Q, # Q dokonuje sig¢ wraz z |

narastajsoym zboozem sygnalu CP/CLOCK PULSE/ Przy wy- MCY 64520N 2
sokim stanie wejécia CE /CHIP ENABLE/ lub wraz z opa- Dwukrotny czterobitowy

da jJgoym zboczem sygnaiu CE przy niskim stanie wejécia
CP. Wysokl poziom wejécia CIR /CLEAR/ zeruje licznik.

Tabela standéw logicznych

MCY 74518N
MCY 64518N
Dwukrotny licznik BCD

licznik binarny

Informacja wstepna

MSI CMOS
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

wejécig WyJécia
CcP CE CIR Q *Qp
AT 9 0
- gzmiana -stanu
0 Tl 0
_\y X 0
x LT 0 ;
T brak zmiany
ST 0 0 stanu
1 FANNE 0
x x 1 0.

-~ - zbooze narastajgoe

\_ - zbooze opadajgoe

Ukted wypm\-}ud:eﬁ

x - dowolny stan

Upp 2CLR 20p 20g 20g 204 2CE 2CP

[re] [5] [i2] [i3] [12] [] [io] [s]

D

Upp 2CLR 20p 2Qc 20g 205 2CE 2CP

[is] [5] [ie] i3] fi2] [w] fio] [5]

)

g L] (2] [a] [ed Ls) (8] 2] (8]

iCP 1CE 10, 14g 1Qg 10p 1CLR Usg

74518

T U DE

1CP 1CE 104 10g 10c 10p 1CLR Ugg

74520
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Parametry dopuszczalne

[Ugg = O V/
Wartodé
Oznaczenie Nazwa Jedn. -
: min : max
U]JD Napiecie zasilanis \'d - =0,5 +20
Uy Napieoie we jéciowe ' =0,5 Upp + 0,5
II Prad wejdciowy mA -10 +10
PD Moo rozpraszana mW 500
tamb Temperatura otoczenia w czasie ’
Pracy .
HCY ?“'a e -N : OG -ko +35
MCY 64e0soN % (o} +70
tstg Temperatura przechowywania % =55 +125
Parametry charakterystyczne statyczne
e . Wartodé Warunki pomiaru
Ozna- 5]
ozenie SRERS Jodn. tamb min 2570 = *amb max T"I 3 UO UDD
min max min typ | max |/ win max {‘FT [‘:f] [Y]
I Prgd zasilapnia 5 0,04 5 .| 150 J035 SEEEL
2] w stanie spo- %
e o 10 0,04 10 300 |0j310 10
20 - |o,04 20 600 |0;15 15
100 0,08 | 100 3000 {0;20 20
Uy Napigcie wej- 3,5 3,5 ! 3,5 0,534,5 5
éclowe w stanie T 1:9 10
wysokim 3 B .
11 11 11 1,5313,5 15
U Napigcle wej=- 1,5 ‘1,5 1,5 0,534,5 5
IL ) »
dciowe w stanie -
niskim i v 3 3 3 459 10
4 4 4 1,5313,3 15
Iy Pred wejéolowy A +0,1 +107[ 40,1 1 |oj18 18
U Napieoie wyj- z
OH g g
: f;;g;gmw stanie A Ew—O,US UDD-—O..OS l?i’m:| U]]Il_?’ 05 ofUDD 5310315 ¢
U, Fapigole wyj- :
OL | ofowe w stante” | v 0,05 o |0,05 0,05 |00 5110315
niskim .
Iok Prad wyjéolowy -0,64 -0,51 |=1 -0,36 035 4,6 5
w stenie wysokim A% -2 —1,6 =3,2 1,15 0;5 243 5
-1,6 -1,3  |-2,6 -0,9 0510 |~ . 9,3 10
-4,2 =38 -6,8 : =2,4 0;15°] 13,5 15
Tor Prad wyjléolowy 0,64 0,54 1 N 0,36 0;5 0,4° 5
¥, stanle niskim | Q, 1,6 1,3 | 2,6 0,9 [~ |o;10| o8 10
4,2 3,4 6,8 2,4 0;15 1,5 15
o : %
tamb pin = —40°C dla MCY 6h....) 0° dla MCY 7&.... : i
P . +85°C dla MCY 64....; +70°%C dla MCY 74....
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Parametry charakterystyczne dynamiczne

(o] . :
[tgpp = +25°Cy £ = £, = 20 ns,_cf 50 pF, Ry = 200 xR/
: 5 Wartosé Warunki
Oznacozenie Nagzwa Jedn. pomiaru
min | typ | max Unp [v]
tPLH Czas bropagacji zmiany sta- | CP — Q ns 280 560 5
nu z niskiego na wysoki 115 | 230 10
tl,m: Czas propagacji zmiany sta- | CP — Q| ns 80 160 15
nu z wysokiego na niski
330 | 650 ]
CIR—Q| ns 130 225 10
90 170 15
tiLH Czas narastania zboocza sy- 100 200 5
gnatu wyjsoliowego . 50 100 10
t Czas opadania zbocza sy-
THL gnalu wyjéolowego 50 80 15
N
ty 415 Minimalna szerokoéé impulsu 100 | 200 5
: CP ns 50 100 10
35 70 15
125 | 250 5
CIR ns 55 110 10
40 80 15
200 | 400 5
CE ns 100 200 10
f 70 | 140 el
tr’ tf Czas narastania gzbocza sy- 15 5
gnatéw wejéolowych P, CE ns 5 10
Czas opadania zbocza sy- N 5 15
gnaldéw wyjsciowych |
ic S Maksymalna czgstotliwosé 1,5 3 5
sygnalu zerowego Mz | 3 6 410
4 8 15
cs Pojemnos6 wejsciowa . 193 5 17,5
& L‘T_ 1l z2]a]e]s 7] 8 o | n |z ]aa]w]s]ws]az]e]n 7
S gipiplplipipipipigh il
ce 1 B g B g 1 g Ty B g s
s cr[ 1 |2 :
0 1 2 3 3 5 7 ] (4] ; 2 _3-' L '_S— [} - B '_3_- D'H i
R el e ey B o B v e 0 v W o b s B e il o B
g £, M
Og L | mey sesie
(-1 : MCY 74518 y
H
% — )
0 1 2 3 & 5 7 8 A B c 1] E F o 1 g a Uu" H
(Yo B v Ko oy e e WS ey i o 36y B e Bl o il g L ey K
} - H
% I L | Moy sis20
g, : U [ Moy 7es20
H
13 L)

Zaletnodci czasowe nopigé wejéciowych i wyjsciowych licznikéw




